COMPORTAMENTO DO ACO 1045 NITRETADO E POS-OXIDADO A PLASMA SUBMETIDO A
CORROSAO.
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Tratamentos pés-oxidantes podem ser realizados para melhorar a resisténcia a corrosao de
componentes de aco nitretado. O processo de descarga luminescente parece particularmente
atraente, pois permite a realizacdo de ambos os tratamentos nitretacdo e pos-oxidancdo em uma
Unica operacao tecnoldgicas ambientalmente amigavel € a melhor escolha para substituir a técnica
de revestimento com cromo duro, simplesmente variando a atmosfera de tratamento e as condi¢des
de trabalho [1]. A interface filme-substrato atua como barreira de difusdo, impedindo a propagacéao
da corroséo. O presente trabalho estudou dois mecanismos de corrosao por pites em aco carbono
AISI 1045 nitretado plasma e pos-oxidada, que estdo intimamente ligados com a resisténcia a
corrosdo da camada de 6xido de: (1) inclusGes de sulfeto de manganés (MnS) formados durante o
processo de formacédo de aco; (2) defeitos e poros abertos na camada de oxidacdo. As técnicas
utilizadas neste projeto foram EDX revelando a estrutura quimica, SEM microestrutura para teste
spray, sal a corrosao acelerada e DRX para a estrutura cristalina e camada de oxidacao. Inclusdes
de MnS estao relacionados com o mau desempenho mostrado nos testes de corrosao atraves das
amostras nitretada a plasma e pos-oxidadas, no entanto, temperaturas mais baixas e menor tempo
de processamento e mistura oxidante (ar atmosférico ou hidrogénio e oxigénio ) fornecem uma
camada de 6xido mais homogénea, compacta e de alta dureza. No entanto, amostras com processo
semelhante, com a mistura oxidante na proporcéo de 75 N2 vol.%, 15% vol. H2 e 10 vol. 02% néo
apresentaram corrosao ap0s 386h, provavelmente isso pode ser explicado pela menor quantidade
de inclusdes que facilitam de qualquer forma de corroséo.
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